AUTO, DUM, HOBBY

Aktivator pro olovene akumulatory
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Obr. 1. Schéma zapojeni aktivatoru

V tomto Cisle AR je otistén stavebni
navod na konstrukci nabije¢ky aku-
mulétora s funkci aktivace. P¥i mini-
malnim zatiZeni akumulatoru, coz je
zcela bézné v pripadech, kdy akumu-
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Obr. 2. RozloZeni soucdstek na desce

aktivatoru
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lator slouzi pouze jako zalozni zdroj
energie (napftiklad pfi vypadku sité),
se na olovénych deskach tvori usaze-
niny sulfitu. Ten sniZuje kapacitu aku-
mulatoru a zkracuje jeho Zivotnost. Po-
mérn¢ jednoduchou metodou, jak za-
branit tvorbé sulfitu, je periodické vy-
bijeni akumulatoru kratkym proudo-
vym impulsem. Ten muZe dosahovat
proudu 60 az 80 A pfi délce impulsu
100 us. Popsané zatizeni generuje vy-
bijeci impuls kazdych 27 s. Jeho za-
kladni technicka data jsou:

vybijeci impuls 60 az 80 A
trvani impulsu 100 us
interval mezi impulsy 27 s

stfedni odbér z akumulatoru 5 az 6 mA
napajeci napéti 11az16V

Popis

Schéma zapojeni aktivatoru je na
obr. 1. Obvodové feSeni je popsino
u konstrukce nabije¢ky akumulatort
v tomto Cisle AR. Zkracené - obvod
ICl1 je zapojen jako generator impulsti
s kmitoctem asi 77,5 kHz. Na vystupu
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Q4 obvodu IC1 jsou impulsy s perio-
dou 200 us a stfidou 1:1. Na vystupu
Q8 délicky MOS4040 (IC2) se zméni
za 27 s vystup z urovné LO na HI.
Pokud jsou vystupy Q8 iC2 a Q4 IC1
na vysoké urovni, oteviou se na dobu
trvani vysoké trovné na vystupu Q4
IC1 (tj. na dobu 100 us) tranzistory T3,
T4 a tim také SIPMOS T1. Diky od-
poru kandlu tranzistoru T1 v sepnu-
tém stavu asi 18 mohmi a odporu R12
0,1 ohmu je proudovy impuls omezen
na priblizné¢ 60 az 80 A. Pri sepnuti T1
se soucasné vybije kondenzator C6. Po
dobu jeho opétovného nabijeni sviti
LED LDIL. Jeji blikani tedy signalizuje
¢innost aktivatoru. Po ukonéeni vybi-
jeciho impulsu se do vysoké Grovné
preklopi vystup QS IC1, takze D4 a DS
se uzaviou a obvod IC2 je vynulovan.
Zacina dalsi cyklus 27 s do pfistiho
vybijeciho impulsu.

Stavba
Obvod aktivatoru je zhotoven na dvou-

stranné desce s ploSnymi spoji o roz-
meérech 36 x 52 mm technologii SMD.
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